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Fotodiode | g
SP104

Vorldufige technischa Daten

Der Empfénger SP 104 ist eine Si-Lawinen- gehiuse. Der Elnsatz der Fotodiode erfolgt
fotodiode mit Lichtwellenlelter und Stecker. in der Lichtleiternmechrichtentechnik mit
Das Bauelement befindet sich in einem Metall- grofen Ubertragungslingen.
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LWL - Steckverbinder

llasse: 30 g
Standard: TGL 33701

Azderungen vorbenalten!
Fecnktionsschlud Dezember 1985
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im veb kombinat mikroelektronik
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